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Introducao

A base de um dos modelos para estudar um
sistema de muitos corpos, como um cristal, é o
conceito de excitacdo elementar, mais
precisamente o conceito de uma quase-particula.

As complexas oscilagdes coletivas da rede sdo
divididas em modos normais independentes. Tais
modos sdo quantizados, e os quanta associados
sdo chamados de fénons. Os fénons constituem
um exemplo de quase-particulas. De muitas
formas os fénons sdo equivalentes aos fétons,
que sdo as excitacbes elementares do campo
eletromagnético.

A propagagdo de uma onda eletromagnética
em um meio material pode excitar graus de
liberdade interna do meio e, como conseqiiéncia
a onda resultante consistird dos campos elétricos
e magnético, medidos pela polarizacao elétrica e/
ou magnética induzida no meio pela propria
onda. Se o material for dielétrico, tal onda pode
se acoplar com os fénons da rede. Se por outro
lado o material for magnético, a onda incidente
pode se acoplar com 0s magnons.

A interacdo ou acoplamento de duas
excitacbes elementares, podem gerar novas
excitagbes elementares, entre as quais estdo
presentes os mais discutidos tipos de polaritons,
que sao polaritons de fénons, resultantes do
acoplamento de foétons e foénons; polaritons de
exciton, resultantes do acoplamento de luz visivel
com um exciton e o acoplamento entre fétons e
plasmons (quantizagdo da flutuagdes da
densidade do gas de elétrons nos metais)
formam os polaritons de plasmons? 34,

Resultados e Discussao

Neste trabalho apresentamos a
fundamentacao teérica de Relagdo de Dispersao
de Polaritons em heteroestruturas
semicondutoras.

A propagacao de polaritons em
heteroestruturas  formadas  por  materiais
semicondutores, tem despertado um grande
interesse cientifico do ponto de vista teérico e
experimental, devido ao fato das propriedades
Uteis em aplicacbes tecnolégicas que esses
materiais apresentam. Tais materiais sdo os

compostos de nitretos do tipo Ill-V, como o GaN
e o AIN que possuem um potencial promissor
para aplicagbes optoeletronicas, particularmente
em diodos emissores de laser na faixa de
freqUiéncia que vai do azul ao ultravioleta.

conclusoes

O estudo de excitagbes elementares tornou-se
mais vidvel com o surgimento de técnicas de
crescimento de cristais, tais como a Epitaxia por
Feixe Molecular (MBE) e a Deposi¢ao por Vapor
de Materiais Orgénicos (MOCVD). As quais
propiciaram a fabricagdo de estruturas em
camadas, tais como filmes e super-rede.

Na realidade, os cristais sao diferentes de uma
estrutura periddica idealizada e perfeita. Os
solidos sao finitos em extensdo e limitados por
superficies e interfaces internas. Tais
caracteristicas sdo responsaveis por muitos
fenébmenos fisicos, como: defeitos na rede,
impurezas; deslocamentos e perturbagdes locais
da periodicidade da rede nunca estédo
completamente ausentes em um cristal real. Por
isso 0 estudo de excitacdes elementares em
amostras que apresentam superficies e
interfaces se faz necessario'.
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